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前言

　　本书根据中等职业技术教育的发展要求，参照人力资源与社会保障部，以及教育部颁发的中等职
业技术学校电子类专业教学计划与教学大纲编写。
　　在编写中，充分考虑适用性、应用性、实践性要求，力求体现中等职业教育的特点，坚持以下几
个原则：　　1．以能力为主，重视实践技能的培养。
根据毕业生从业实际需求，合理确立应备的能力知识结构，以满足培养技能型人才需求。
　　2．在内容取舍上力求系统性、完整性、应用性，既适应电子技术飞速发展需求，又保持理论的
系统完整；引入适当的新内容、新技术，既适合全日制在校生教学，又能满足中级技工层次的社会培
训。
　　3．所应用的图形图标采用最新标准，贯彻“易教易学”原则，使用图片、实物照片或表格形式
生动地展示各知识点，每个章节突出了重点提要，既培养学生自主学习的能力，也便于教师对各章节
的重点、难点作合理的课时安排。
　　本书共分8章，安排120课时，附有10个实验课题，每章后附有一定数量习题。
　　本书由吴麒铭、曹国平、巢文元担任主编，李笑屏、马才根担任副主编，潘旭斌、莫玉华、周珠
、姚坚参加编写，姚新担任主审。
　　由于作者水平有限，不足之处在所难免，恳请广大读者指正。
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内容概要

　　《电子电路基础》循序渐进、由浅入深，力求系统化、专业化，着重讲清概念，强化应用，加强
基础，以培养学生的学习兴趣和应用能力为主线，突出中等职业教育及就业培训特色。
“电子电路基础”是电子技术类专业必须掌握的一门主要的基础课程。
《电子电路基础》系统地介绍了模拟电子技术的基本概念、基本理论及其在实际中的应用，其内容主
要包括：半导体二极管及其应用、半导体三极管及其放大电路、场效应管及其放大电路、负反馈放大
电路、集成运算放大器、信号产生电路、功率放大电路、直流稳压电源及晶闸管应用电路，并附应用
性实验10个，以保证理论联系实际，培养学生动手能力，符合培养“应用型、技能型、操作型”人才
目标。
　　《电子电路基础》可作为中职、中技类计算机、电子技术、工业自动化、电子电工等专业“电子
电路基础”或“模拟电子技术”课程的教材，也可供电子工程技术人员参考。
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电源附录　常用符号说明参考文献
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章节摘录

　　第1章　常用半导体器件　　1.1　晶体二极管　　1.1.1　PN结　　因为半导体二极管是由半导体
材料构成的，所以，我们在学习半导体二极管的工作原理前有必要了解半导体及其特性。
　　物质按导电能力的强弱可分为导体、半导体和绝缘体三大类。
半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间，它具有独特的掺杂性、热敏性和光敏性。
硅（Si）和锗（Ge）是常用的半导体材料。
　　半导体理论证实，在半导体中存在两种导电的带电物体：一种是带负电的自由电子，另一种是带
正电的空穴，它们在外电场的作用下都有定向移动的效应，都能运载电荷形成电流，通常称为载流子
，如图1.1　　图1.1半导体的两种载流子所示。
　　完全纯净的、没有任何杂质的而且结构完整的半导体晶体称为本征半导体。
常温下，本征半导体内的电子和空穴数都很少，所以其导电性能很差。
当温度升高或光照增强时，载流子数量增加，本征半导体的导电性能也随之增强。
在本征半导体中加入不同的杂质，能产生两种类型杂质半导体，它们是N型半导体与P型半导体。
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编辑推荐

　　本书根据中等职业技术教育的发展要求，参照人力资源与社会保障部，以及教育部颁发的中等职
业技术学校电子类专业教学计划与教学大纲编写。
系统地介绍了模拟电子技术的基本概念、基本理论及其在实际中的应用，其内容主要包括：半导体二
极管及其应用、半导体三极管及其放大电路、场效应管及其放大电路、负反馈放大电路、集成运算放
大器、信号产生电路、功率放大电路、直流稳压电源及晶闸管应用电路，并附应用性实验10个，以保
证理论联系实际，培养学生动手能力，符合培养“应用型、技能型、操作型”人才目标。

Page 7



第一图书网, tushu007.com
<<电子电路基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 8


